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SETはどれくらいのサイズか？SETはどれくらいのサイズか？



単電子トランジスタ
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電源に負わせることが可能．
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Coulomb Diamond
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電子線リソグラフィー

レジスト電子線

基板基板



金属単電子トランジスタのクーロン振動・
ク ロンダイアモンドクーロンダイアモンド
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q空間での超伝導微小接合q空間での超伝導微小接合
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超伝導単電子トランジスタ

Electrostatic energy + Josephson energy
n 表示
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表示ϕ ：１次元周期ポテンシャル
中の粒子

eVC gg 2/
中の粒子

期待される現象

２つのn状態の間でのコヒーレンス振動
Bloch振動



超伝導電流の制御超伝導電流の制御
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超伝導
Coulomb島
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